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DISCIPLINA: Eletronica Industrial Il

Vigéncia: a partir de 2019/1 Periodo Letivo: 4° semestre

Carga Horéria Total: 45 h Cddigo: B22P4

Ementa: Analise de instrumentos de medicdo e demais equipamentos
utiizados na manutengdo de circuitos eletronicos. Caracterizagdo de
componentes eletronicos. Interpretacdo de esquemas eletronicos. Estudo do
funcionamento de circuitos eletrbnicos basicos para manutencdo de
equipamentos e sistemas eletronicos diversos. Especificacdo de componentes

eletrbnicos.

Conteudos

UNIDADE | — Transistores Bipolares
1.1 Definicéo, funcao e aplicacdes
1.2 Funcionamento do transistor

1.3 Equacdes de correntes e tensdes para transistores e simbologia
1.4 Teste de identificagéo de terminais e funcionamento do transistor

1.5 Configuragbes de montagem do transistor

1.5.1 Funcionamento do transistor na configuragdo emissor-

comum

1.5.2 Aplicacédo do transistor na configuragcdo emissor-comum

1.6 Regibes de funcionamento do transistor
1.6.1 Reta de carga e ponto de operacéo

1.6.2 Operacao nas regides ativa, de saturacéo e de corte
1.6.3 Ganho de tenséo e corrente em configuracdo emissor-

comum
1.7 Polarizacao e estabilizacdo com resistor de emissor

1.8 Polarizagéo e estabilizagdo com divisor de tenséao na base

1.9 Capacidades maximas do transistor
1.10 Regulador série de tenséo com transistor
1.11 Aplicacdes dos Transistores Bipolares
1.11.1 Transistor como chave
1.11.2 Fonte estabilizada

UNIDADE Il — Retificador Controlado de Silicio (SCR)
2.1 Operacao basica
2.1.1 O gatilho
2.2 Analogia com dois transistores
2.3 Curva ideal do SCR
2.4 Curva real do SCR
2.5 Teste de funcionamento do SCR
2.6 Circuito para teste do SCR
2.7 Métodos de disparo de um SCR
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2.7.1 Disparo por pulso no gatilho
2.7.2 Disparo por sobretenséo
2.7.3 Disparo por dv/dt
2.7.4 Disparo por aumento de temperatura
2.7.5 Disparo por luz ou radiagao
2.8 Métodos de bloqueio de um SCR
2.8.1 Bloqueio natural
2.8.2 Bloqueio por polarizagéo inversa
2.9 Circuitos de bloqueio
2.9.1 Bloqueio por chave
2.10 Controle de fase com SCR
2.10.1 Controle de fase numa carga resistiva
2.10.2. Tensdo média na carga
2.10.3 Tenséo eficaz na carga

UNIDADE Il — Triodo para Corrente Alternada (TRIAC — Triode for Alternating
Current)
3.1 Modos de disparo do TRIAC
3.2 Principais caracteristicas do TRIAC
3.3 Circuitos
3.3.1 Chave de poténcia e prova: TRIAC
3.3.2 Controle de poténcia numa carga
3.4 Controle de fase com TRIAC
3.4.1 Controle de fase numa carga resistiva
3.4.2 Tensdo média, tenséo eficaz e poténcia na carga

UNIDADE IV — Diodo para Corrente Alternada (DIAC — Diode for Alternating
Current)
4.1 Caracteristica V x | do DIAC
4.2 Aplicagbes dos DIACs
4.2.1 Chave sensivel a tenséo
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